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Lift-off 방법을 이용한 

플렉서블 대면적 GaAs 태양전지 제작

오시덕1, 유소영2, 신현욱1, 이세원1, 신재철1, 김효진1

1한국광기술원 광에너지연구센터, 2전남대학교 물리학과

  박막형 GaAs 계 III-V 태양전지는 ELO (Epitaxy Lift-off) 기술에 의하여 기판으로부터 분리되

어 얻어질 수 있다. 지금까지 이 기술에 해 개발된 결과에 의하면 박막 III-V 태양전지의 효

율이 기존 기판 기반의 태양전지 효율과 비슷한 수준을 얻고 있으며, 기판의 재활용, 플렉서블, 
및 신축성 태양전지로의 적용분야 등의 보고들도 발표되고 있어 실리콘 태양전지가 접근하기 

힘든 특정한 응용분야로의 가능성을 밝게 해주고 있다. 그러나, 이 ELO방식에 의한 박막형 

III-V 태양전지가 실질적으로 상업화 되기 위해서는 생산 수율의 개선 및 기판 재활용 시의 저

손실 등 해결해야 할 당면과제들이 놓여 있다. 기판재활용의 가능성을 위해 아직까지 발표된 셀

의 크기는 2×2 mm2 이하이며, 보다 넓은 셀에 하여 기판재활용 방식으로 재생된 효율을 갖는 

III-V 박막 태양전지는 보고된 바 없다. 본 연구에서는, 1×1 mm2, 2×2 mm2, 그리고 5×5 mm2에 
하여 ELO 에 의한 박막 태양전지를 제작해 보고, 보다 넓은 면의 박막 태양전지를 효율적으

로 제작하기 위한 방법을 연구하고자 한다. 또한, 이 셀들을 유연한 PDMS transfer에 부착하여 

플렉서블 태양전지로의 가능성에 해서도 기술하고자 한다. 사용된 박막 태양전지 구조는 한

국광기술원에서 제작한 22% GaAs 단일 접합 태양전지와 같은 구조로 되어 있으며, 희생층으로

는 AlGaAs 층을 사용하였고, ELO을 위한 에칭용 홀 지름은 5, 10, 그리고 20 μm에 하여 조

사하였다. 
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